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Para el registro de grandes cantidades de informaciones 
en relación con sistemas de tratamiento de datos, se utili­
zan hoy en día preponderantemente memorias de capa magnéti­
ca, en especial memorias de cinta. Antes de la inscripcién 

5.- de informaciones, la capa magnética se satura en una direc­
ción de imantación mediante el campo constante de una cabe­
za de borrado.-El ca,po de la cabeza de escritura actúa en­
tonces -a excepción de una componente perpendicular al plano 
de escritura- según la dirección del flujo magnético, en la 

10.- dirección o en contra de la dirección de la saturación exis­
tente. Ello origina, en cambios de flujo escritos continua­
mente, una diferencia de la separación de dos cambios conse­
cutivos. Estas diferencia de separación oscilan en un regis­
tro de varias pistas, en función del comportamiento de la 

15.- escritura de las diversas cabezas de escritura.
La diferencia temporal de separación, con un valor me­

dio de aproximadamente 0,5 /US a una velocidad de la cinta 
de alrededor de 3*3 m/s (150 ips), tiene como consecuencia 
el que las señales de lectura, que se derivan de los cambios 

20.- de flujo, estén sometidas a oscilaciones temporales dentro 
de un ráster de cadencia. Si a ello se vienen a sumar otras 
interferencias, asimismo tan sólo insignificantes en si .pue­
de la seguridad de la evaluación y la clasificación de las 
señales de lectura verse limitada considerablemente.

25.- * Para aumentar la seguridad en la lectura de las infor-



maciones almacenadas es conveniente, por lo tanto, el evitar 
la distorsiín temporal de las sucesiones de bits. Conforme 
al invento se consigue ésto por el hecho de que las corrien­
tes de escritura para los dos dispositivos de imantación se 

30.- ajustan de manera desigual.
Podría pensarse en conseguir el ajuste desigual de las 

corrientes dé escritura para los dos dispositivos de imanta­
ción, mediante un equilibrio de las resistencias reductores 
(resistencias de-escritura) existentes en los circuitos de- 

35.- escritura. Tal medida, no obstante, dificultaría mucho la -- 
consideraci6n.de las tolerancias en el comportamiento de la 
escritura de las diversas cabezas de una disposición de ca­
bezas magnéticas de varias pistas y las tolerancias de las 
resistencias de escritura. -

40.- Más ventajosa es una solución, que será descrita a con­
tinuación a base del dibujo.

El.dispositivo de mando conforme a la figura contiene - 
un amplificador de escritura SV, cuya acción de principio ha 
sido indicada por medio de dos"interruptores El y E2 alter- 

45.- nativamente cerrados o abiertos y que, por un lado, están - 
unidos con el potencial de referencia (tierra). Conjuntamen­
te con las resistencias de escritura R1 + R2 6 R3 + R4, es­
tos interruptores El y E2 forman una conexión en puente, en 
cuya diagonal'se encuentra al arrollamiento de la cabeza de 

30.- escritura S. Conforme ál.intento, las dos resistencias de
escritura estén divididas, tal*como se puede apreciar én la 
figura, en cada caso en dos resistencias parciales R1 y r" ó 
R3 y R4, respectivamente. Preferentemente los valores de re­
sistencia de las resistencias parciales estén en una reía-- 

55** ción reciproca de aproximadamente 1 : 3* Las resistencias
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parciales RI, R3, con el valor de resistencia menor, se en­
cuentra en cada caso conectadas por un lado a la fuente de 
tensión normal de trabajo. Entre los dos puntos de unión de 
cada dos resistencias parciales RI y R2, por un lado, y R3 
y R4, por otro lado, pertenecientes en cada caso a una resis­
tencia de* escritura, está conectada la vía de resistencia 
de un potenciómetro R5 con toma variable. La toma conduce a 
la fuente de tensión normal de trabajo. La resistencia total 
del potenciómetro asciende preferentemente al triple del va­
lor total^de una resistencia de escritura.

En la posición central de la toma del potenciómetro, 
las corrientes de escritura para los dos dispositivos de 
imantación' son iguales (sin tener en cuenta las tolerancias 
de las resistencias). Corriendo la toma, se reduce la corrien 
te de escritura para uno de los dispositivos de imantación, 
y se eleva para el otro dispositivo de imantación. El valor 
medio de las corrientes de escritura varia a este particular 
tan sólo un poco.

N O T A . -
s s m e B s a s a s H S B s s c

Los puntos de invención propia y nueva que se presentan 
para que sean objeto de esta Patente de Invención en España, 
por veinte años, son los siguientes:

le.- Un procedimiènto para evitar una distorsión tempo­
ral de cambios sucesivos de flujos en el registro de infor­
maciones en memorias de capa magmàtica, caracterizado porque 
las corrientes de escritura para los dos dispositivos de 
imantación se ajustan de-manera desigual.

2a.- Una disposición de circuito para la puesta en prác­
tica del'procedimiento de acuerdo con el punto la, caracte-



8$.- rizado porque las resistencias existentes en los circuitos 
de escritura están divididas en la proporción de aproxima­
damente 1 : 3) estando la resistencia parcial de impedancia 
más alta en cada caso unida por un lado con el arrollamien­
to de la cabeza de escritura, y porque entre los puntos de 

90.- unión de las resistencias parciales está conectado un poten­
ciómetro, cuya toma variable está unida con la fuente de la 
tensión normal de trabajo.

3a.- "PROCEDIMIENTO Y DISPOSICION DE CIRCUITO PARA EVI­
TAR UNA DISTORSION TEMPORAL DE CAMBIOS SUCESIVOS DE FLUJO 

95.- EN EL REGISTRO DE INFORMACIONES EN MEMORIAS DE CAPA MAGNE­
TICA", Todo tal y conforme se describe en la presente Memo­
ria, la cual consta de 98 lineas y a titulo de ejemplo se
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